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Режимы улучшенного удержания с внутренним транспортным барьером (ВТБ) в настоящее время широко исследуются [1], как в режимах с различным соотношением электронного и ионного нагрева. Считается уже установленным, что профиль тока плазмы играет важную роль в инициировании ВТБ. Однако до сих пор нет единого мнения о роли магнитного шира s в процессе формирования ВТБ, механизме влияния резонансных магнитных поверхностей, влиянии qmin.

Эксперименты Т-10 (R=1.5 m, a=0.3 m), представленные в этой работе, были посвящены исследованию влияния отрицательного магнитного шира на процессы переноса и формирование электронного ВТБ при доминирующем электронном нагреве. Профиль тока с s<0 создавался: 1) на стационарной стадии разряда при генерации электронно-циклотронного тока по оси плазменного шнура в направлении, обратном полному току плазмы, (исследовался как чисто центральный нагрев/генерация тока, так и центральный нагрев/генерация тока на фоне нецентрального нагрева r/a~0.3); 2) при “замораживании” скинированного профиля тока с помощью нагрева плазмы на стадии роста тока. Сразу отметим, что вторая схема позволила получить бóльшие значения Te(0) и (Te в центральной плазме. Это позволяет высказать предположение, что увеличение qmin оказывает благоприятное влияние на процесс формирования и эволюции ВТБ в режимах с s<0.

Поскольку профиль тока на Т-10 не измеряется, профили q(r) были рассчитаны с помощью кода ASTRA [2] по экспериментальным профилям электронной температуры. Величина zeff определялась из электротехнических данных. Профили генерируемого ЭЦ-тока получены с помощью кода OGRAY[3].
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